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چهار ساعت در هفته برنامه تدریس در هفته و شماره کلاس:  

 ی اثر میدانستورهایو ترانز یدوقطب  یوندیپ یستورهایترانز ود،یمانند د کیالکترون یا  ه یو ادوات پا کیالکترون کیزیبا ف ییآشنا اهداف درس:

--- امکانات آموزشی مورد نیاز:  

ترمپایانامتحان  ترم امتحان میان  های کلاسی و آموزشی فعالیت ارزشیابی مستمر)کوئیز(   نحوه ارزشیابی 
 درصد نمره  5 5 30 60

1. Behzad Razavi; Fundamentals of Microelectronics 

2. Sedra & Smith; Microelectronics circuit  

 مبانی الکترونیک، میرعشقی  .3

 الکترونیک، خلیل مافی نژادروش طراحی و تحلیل مدارهای  .4

 تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک، تقی شفیعی  .5

 
 منابع و مآخذ درس

بندی درس بودجه  

شماره هفته   مبحث  توضیحات 
 آموزشی 

 1 (ها یهاد مه ین یمشخصات ساختار  ،یانرژ  یباندها  ،اجسام تیهدافیزیک الکترونیک ) 
(یهاد مه یدر ن وژنیفیو د فت یدر ان یمحاسبه جر  ،ها یهاد مه ین یناخالص سازفیزیک الکترونیک )   2 
 PN  3) وندیمشخصه پ یمنحن   ،آن یها یژگیو و  PN وندیپفیزیک الکترونیک ) 

( یواقع ودیمدل د بیبهبود تقر ، آل ده یا ودیمشخصه مدارات با د یمنحندیود و مدارهای دیودی )   4 
( ودیکوچک د گنالیس لیتحلدیود و مدارهای دیودی )   5 
(کننده ها، محدود کننده ها کسویدیود و مدارهای دیودی )   6 
(چند برابر کننده ولتاژ، کلمپر، زنردیود و مدارهای دیودی )   7 
(یدوقطب یوندیپ ستوریترانز اسیباترانزیستورهای پیوندی دوقطبی )   8 
 یوندیپ ستوری ترانز یکنندگ تیتقو یها شیکوچک و آرا گنالیمدل سترانزیستورهای پیوندی دوقطبی ) 

(یدوقطب  
9 

(مشترک تریام شیکوچک آرا گنالیس لیتحلترانزیستورهای پیوندی دوقطبی )   10 
(مشترک بیس شیکوچک آرا گنالیس لیتحلترانزیستورهای پیوندی دوقطبی )   11 
(مشترک کلکتور شیکوچک آرا گنالیس لیتحلترانزیستورهای پیوندی دوقطبی )   12 
ویت کنندگی ترانزیستورهای اثر  های تق ، مدل سیگنال کوچک و آرایشترانزیستورهای اثر میدان )بایاس 

   میدان(
13 

( مشترک سورس آرایش کوچک گنالیس  لیتحل)اثر میدان ترانزیستورهای    14 
( مشترک گیت شیکوچک آرا گنالیس  لیتحل)اثر میدان ترانزیستورهای    15 
( مشترک درین شیکوچک آرا گنالیس  لیتحل)اثر میدان  ترانزیستورهای   16 

 


